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(73) 1. Trung tâm phát triển Công nghệ cao, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt 

Nam (VN)
Số 18 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
2. Viện Nghiên cứu Công nghiệp rừng - Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam (VN)
Số 46, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội

(72) Nguyễn Vũ Giang (VN); Nguyễn Văn Thao (VN); Phan Ngọc Hồng (VN); Lê Trọng 
Lư (VN); Mai Đức Huynh (VN); Trần Hữu Trung (VN); Bùi Duy Ngọc (VN).

(54) VẬT LIỆU HẤP THỤ VÀ LƯU TRỮ NHIỆT TỪ NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI
(57)  Sáng chế đề cập đến vật liệu hấp thụ và lưu trữ nhiệt từ năng lượng mặt trời bao gồm:
     (i) pha phân tán chứa graphit với lượng nằm trong khoảng từ 5 đến 50% khối lượng và 
ống nano cacbon (CNT) với lượng nằm trong khoảng từ 1 đến 10% khối lượng; và
     (ii) pha nền là xốp polyuretan (PU) với lượng còn lại để đủ 100% khối lượng, trong đó:
     - pha phân tán được phân tán đều vào trong pha nền trong quá trình sản xuất pha nền từ 
tiền chất polyol và xyanat, và
     - cỡ hạt của graphit không lớn hơn 1micron.
     Vật liệu này đặc biệt thích hợp để ứng dụng trong các thiết bị lò sấy công nghiệp thay 
thế một phần nguồn nhiệt sử dụng từ các nhiên liệu hóa thạch như than đá, khí, củi, hoặc 
thay thế các nguồn nhiệt khác.
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